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Uldis Rogulis, J.TrokSs, Dz.Bérzin§, E.Elsts, O.Kiselova
Uzdevums:

Péetit oksifluoridu kompozitmaterialu Tpasibas jonizéjo$a starojuma energijas
konvertesanai

Rezultati:

Noskaidrots, ka terbija koncentracijas palielinasana SiO, — Al,O; — Na,O — LaF; — NaF
stikla keramikd samazina Tb3* luminiscences zilas grupas kinétiku dziSanas laiku,
kas lauj uzlabot materiala atrdarbibu no scintilatoru pielietojuma viedokla.
Petijumus planots turpinat, varigjot oksifluoridu kompozitmaterialu sastavus un
aktivatorus (Ce3* un citi).
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Uzdevums:
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kas lauj uzlabot materiala atrdarbibu no scintilatoru pielietojuma viedokla.
Petijumus planots turpinat, varigjot oksifluoridu kompozitmaterialu sastavus un
aktivatorus.

Rezultativie raditaji:

. E.Elsts, U.Rogulis, J.Jansons, A.Sarakovskis. Cathodoluminescence of terbium
and ytterbium activated oxyfluoride glasses and glass ceramics. Latvian Journal of
Technical Sciences, 2010, Nr. 5.

. Promocijas darbs (dala rezultatu) E. Elsts, Scintilatoru materialu spektroskopiskie
pétijumi: Csl-Tl, CdWO,-Mo un ar Tb aktivéti oksifluoridi, iesniegta 2010. gada
septembri, aizstavéSana planota 2011. g. janvari



Maris Springis, A.Sarakovskis, J.Griibe, G.Doke
Uzdevums:

Sintezét lantanoidus saturosas nano-strukturas, pétit un salidzinat foto-ierosmes
energijas parveidoSanas procesus tajas atkariba no sintézes apstakliem

Rezultati:

Sintezéta LaF, saturoSa stikla keramika, kas aktiveta ar Er’* un Yb3* joniem.
Noskaidrots, ka, pieaugot izkarsésanas temperatirai vai izkarsésSanas laikam,
pieaug LaF; Tpatsvars keramika, pastiprinds energijas pardeve no Yb3* uz Er3* un
ltdz ar to pieaug Er3* luminiscences efektivitate.

Turpmak paredzéts sintezét ar Eu un Tb aktivétas nanostruktiras un izpétit to
spektroskopiskdas TpaSibas pielietojumam jaunos starojuma energijas
parveidotajos.
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Uzdevums:
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Rezultativie raditaji:

. A.Sarakovskis, J. Grube, G. Doke, M. Springis. Selective excitation of up-
conversion luminescence by Yb3*—Er3* energy transfer in glass and crystalline
phase of oxyfluoride glass ceramics. Optical Materials, 2010, 32, 8, pp. 832-835

. A. Sarakovskis, J. Grube, G. Doke, M. Springis. Excited state absorption and
energy-transfer mechanisms of up-conversion luminescence in Er3*-doped
oxyfluoride glass ceramics at different temperatures. Journal of Luminescence,
2010, 130, 5, pp. 805-811



Ivars Tale, G.Marcins, M.Cubarovs
Uzdevums:

Izpéetit panemienus amorfa silicija slanu nanostrukturésanai

Rezultati:

Viens no nanostrukturéta polikristaliska Si (p-Si) iegtSanas panémieniem ir amorfa Si
(a-Si) kristalizacija ar UV lazera impulsiem. Tas ir relativi atrs un éerti pielagojams
panémiens lielgraudaina p-Si iegidsanai. Ka pamatne tika izmantots Si, kura virsma tika
oksidéta un uz tas ar elektronu kila palidzibu tika uzklats a-Si slanis. Kristalizacija tika
veikta vakuuma, apstarojot pamatni ar 135 ps gariem lazera impulsiem. Ramana
spektroskopijas mérijumi radija, ka paraugus var kristalizét ar lazera stara energiju, kas
lielaka par ~200 mJ/cm?2. Elektriskie mérijjumi uzradija pretestibas samazinasanos ap
104 reizu un ladinu kustiguma pieaugumu p-Si salidzinot ar a-Si.
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l.Tale, G.Marcin$, M.Cubarovs
Uzdevums:

Izpétit panémienus amorfa silicija slanu nanostruktiarésanai

Rezultati:

Viens no nanostrukturéta polikristaliska Si (p-Si) iegliSanas panémieniem ir amorfa Si
(a-Si) kristalizacija ar UV lazera impulsiem. Tas ir relativi atrs un érti pielagojams
panémiens lielgraudaina p-Si iegisanai. Ka pamatne tika izmantots Si, kura virsma tika
oksidéta un uz tas ar elektronu kila palidzibu tika uzklats a-Si slanis. Kristalizacija tika
veikta vakuuma, apstarojot pamatni ar 135 ps gariem lazera impulsiem. Ramana
spektroskopijas mérijumi radija, ka paraugus var kristalizét ar lazera stara energiju, kas
lielaka par ~200 mJ/cm?2. Elektriskie mérijjumi uzradija pretestibas samazinasanos ap
104 reizu un ladinu kustiguma pieaugumu p-Si salidzinot ar a-Si.

Rezultativie raditaji:

G.Marcins, M. Chubarov, J. Butikova, |. Tale, R. Kalendarjov, A. Muhin. Structure and
characteristics of laser crystallized amorphous Si films. Presentation at Fall Meeting E-
MRS 2010, 13. — 17.september, 2010, Warsaw, Poland.
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